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摘要(译)

一种制造有机薄膜晶体管的方法，该方法包括：沉积源极(2)和漏极(4)电
极；在该源电极和漏电极上形成薄的自组装材料层(14)，该薄的自组装材
料层包括掺杂剂部分和单独的附着部分，该掺杂剂部分用于通过接受或
贡献电荷来对有机半导电材料进行化学掺杂，该附着部分键合到掺杂剂
部分并选择性地键合到源电极和漏电极；以及在该源电极和漏电极之间
的沟道区中沉积包括溶剂和有机半导电材料(8)的溶液。
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